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Przedmiotem wynalazku jest uklad przetwornika
pradu przemiennego na napigcie jednokierunkowe.

Znane 83 liczne rozwigzania ukladowe przetworni-
k6w majgcych zastosowanie w wielu dziedzinach tech-
niki a w szczegdlnodci w elektronicznych urzgdzeniach
pomiarowych. Uklady te na ogél sg zbudowane na
wzmacniaczach operacyjnych, produkowanych obec-
nie w postaci scalonej, ktére stuzg do wzmacniania
mocy przetwarzanego sygnalu oraz pozwalajg na po-
lepszenie roboczych wilaéciwosci przetwornika w przy-
padku zastosowania ujemnego sprz¢ienia zwrotnego
pomiedzy jego wyjéciem i wejSciem. Do podstawo-
wych i zarazem najprostszych nalezg tu uklady jed-
nopoléwkowego prostowania, w ktérych przetwarza-
ny sygnal doprowadzony jest poprzez diod¢ prostow-
niczqa do nieodwracajgcego wejécia wzmacniacza ope-
racyjnego, z zastosowaniem we wzmacniaczu ujem-
nego napigciowego, szeregowego, sprz¢Zenia zwrot-
nego, badZ tez poprzez diode¢ prostowniczg i rezystor
do odwracajgcego wejécia wzmacniacza operacyjnego
z zastosowaniem we wzmacniaczu ujemnego napigcio-
wego, réwnoleglego, sprze¢Zenia zwrotnego.

W obu tych rozwigzaniach ukladowych nieliniowe
wlasciwoéci diody prostowniczej, a w szczegélnosci
do$é znaczne napiecie progowe diod krzemowych,
wywieraja bardzo nickorzystny wplyw na wladciwosci
robocze przetwornika, a przede wszystkim na linio-
wosé jego charakterystyki amplitudowej. W celu prze-
ciwdzialania temu zachodzi konieczno$é priacy prze-
twornika . w zakresie duzych wartofci przetwarzanego
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napigcia, co jest jednak ograniczone dopuszczalnymi
napi¢ciami pracy ukladéw pélprzewodnikowych oraz
napieciem zwrotnym diody prostowniczej. Z tych
samych wzgl¢edéw w ukladach tych ograniczone jest
réwniez zastosowanie pradowego wysterowania wejs-
cia przetwornika ze Zr6dla o stalej wydajnoéci pradowej.

‘Celem wynalazku jest takie rozwigzanie elektrycz-
nego ukladu przetwornika napigecia przemiennego na
napigcie jednokierunkowe, ktére pozwala w znacz-
nym stopniu ograniczy¢ wyzej wymienione wady, a w
szczegblnoéci pozwala na prgdowe wysterowanic wejé-
cia przetwornika ze Zrédla o stelej wydajnosci prado-
wej. Cel ten zostal osiggniety w ukladzie zbudowa-
nym na wzmacniaczu operacyjnym, ktérego wejscie
odwracajqce polgczone jest z wyjéciem za pomocg re-
zystora, a ktérego wejicie nicodwracajgce polgczone
jest za pomocy takiego samego rezystora ze wspélng
koficowka obwodéw wejéciowych i wyjsciowych prze-
twornika, przy czym oba wejécia wzmacniacza opera-
cyjnego polgczone sq ze sobg za pomocg dwoéch sze-
regowo polaczonych diod, a mi¢dzy punkt polgczenia
tych diod ze sobg oraz wspélng koricéwke obwodéw
wejsciowych i wyjsciowych przetwornika doprowa-
dzony jest przetwarzany sygnal przemienny ze Zrédla
o stalej wydajnoéci pragdowe;j. ’

Uklad elektryczny przetwornika wedlug wynalazku
pokazany jest na rysunku, ktéry przedstawia jego sche-
mat zasadniczy. Zasada dzialania ukladu jest naste-
pujgca: Prgd przemienny I, doprowadzony do wejé-
cia przetwornika ze Zrédla o stalej wydajnodci prado-
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wej, w zaleznosci od jego biegunowosci przeplywa
przez diod¢ D1, badz przez diode D2, oraz przez je-
den z rezystor6w R dolgczonych do wej§¢ wzmac-
niacza operacyjnego W.

Napigcie wyjéciowe wzmacniacza operacyjnego W
jest napieciem wyjSciowym przetwornika, réwnym
w przypadku duZego wzmocnienia wzmacniacza ope-
racyjnego W, spadkowi napigcia na jednym z rezysto-
r6w R. Odpowiada temu pomijalnie mala réznica
potencjalow wystgpujacych na obu wejSciach wzmac-
niacza operacyjnego W, w zwigzku z czym napiecie
zwrotne wystgpujace na diodzie nie przewodzgcej jest
réwne spadkowi napigcia na diodzie przewodzace;j.
Pradowe sterowanie diod D1 i D2 oraz ograniczenie
wastcpujacego na nich napigcia zwrotnego zmniejsza

' . W znacznym stopniu wplyw ich wlasciwosci na wlas-

ciwos$ci przetwornika. Nalezy zauwazy¢, Ze impe-
dancja wejéciowa przetwornika jest rézna dla réinej
‘biegunowosci przetwarzanego sygnalu.
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Zastrzezenie patentowe

Uklad przetwornika pradu przemiennego na na-
pigcie jednokierunkowe, zbudowany na wzmacniaczu
operacyjnym, ktérego wejécie odwracajace polaczone
jest z wyjéciem za pomocg rezystora, a ktérego wejécie
nieodwracajace polaczone jest za pomocs takiego sa-
mego rezystora ze wspdlng konic6wka obwodéw wejs-~
ciowych i wyjéciowych przetwornika, znamienny tym,
ze wejécie nieodwracajgce (+) oraz wejScie odwra-
cajgce (—) wzmacniacza operacyjnego (W) polaczo-
ne s3 ze sobg za pomocg dwéch diod (D1), D2), po-
laczonych szeregowo i zgodnie pod wzgledem Kkie-
runku przepustowego, przy czym przetwarzany Syg-
nal przemienny doprowadzony jest ze Zr6dla o stalej
wydajnosci pradowej (I) pomiedzy punkt polaczenia
tych diod (D1, D2) ze sobg i wsp6lna koricowky ob-
wodéw wejSciowych i wyjéciowych przetwornika.
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